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さらなる超高速化を目指して
逐次処理→並列処理
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面発光型
低消費電力
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フォトン・リサイクリングによるフォトン・リサイクリングによる
低し低しきい値化きい値化
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フォトン・リサイクリングによるフォトン・リサイクリングによる
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光出力，電気抵抗維持
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微小共振器化による微小共振器化による低し低しきい値きい値
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素子サイズ低減

非発光再結合速度の低減（プロセス）

室温で，ミリアンペアの壁を超える
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